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Dersin Kategorisi Alanina Uygun Ogretim

Dersin Amaci Yari iletkenlerin siniflandinimasi, fermi enerji seviyelerinin belirlenmesi, PN jonksiyonlari ve yaniletken diyotun, bipolar jonksiyon

tranzistérlerin, MOS transistorlerin ve JFET lerin galisma prensiplerinin agiklanmasi, yariiletkenlerde bagil duyarlik, sicakhigin yari
iletken parametrelere etkisi

Dersin igerigi Kristal Yapi, Enerji Bantlar, Yariletkenler, Cesitleri, Hareket Yetenegi ve iletkenlik, Yariletkenlerin Fermi Enerji Seviyeleri, PN
jonksiyonu ve yariiletken diyot, Bipolar tranzistérlerin kutuplanmasi, galismasi, kuvvetlendirici olarak kullaniimasi ve esdeger
devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistorler, MOS transitorler, Giig elektronigi elemanlan, tranzistérlerde bagil duyarlik ve isil
kararlilik

Anlatim, Soru-Cevap, Alistirma ve Uygulama, Problem

1 PN jonksiyonunun galisma mekanizmasini bilir Cozme, Sinav,
2 Yariiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin Anlatim, Soru-Cevap, Alistirma ve Uygulama, Deney / Sinav,
calismasint bilir, bunlari birbirinden ayirt eder, 6z egrilerini gizer. Laboratuvar, Problem Gézme, Odey,
T - o e Anlatim, Soru-Cevap, Alistirma ve Uygulama, Deney /
3 BJT tranzistérlerin ¢alismasini bilir, bunlan tanir, 6z egrilerini cizer. Laboratuvar, Problem Cozme, Sinav,
4 MOSFET ve JFET lerin galismasini bilir, bunlari birbirinden ayirt eder, 6z egrilerini Anlatim, Soru-Cevap, Alistirma ve Uygulama, Gosteri, Sihay
Gizer. Deney / Laboratuvar, Problem Gézme, !
5 Diyak, Triyak ve SCR’lerin ¢alismasini bilir, bunlari birbirinden ayirt eder, 6z egrilerini Anlatim, Soru-Cevap, Alistirma ve Uygulama, Problem Ddev
Gizer. Cozme, eV,
6 Yaniletken parametrelerinin sicakhiga karsi davranislanini bilir. Anlatim, Soru-Cevap, Problem Gozme, Sinav,
7 Tranzistorlerde isil kararlihg etkileyen parametreleri bilir ve degisimlerini bilir. Anlatim, Soru-Cevap, Problem Gézme, Sinav,

Yariletkenler, Cesitleri, Hareket Yetenegi ve iletkenlik

Yariletkenlerin Fermi Enerji Seviyeleri

PN jonksiyonu ve Diyot (Diyot Denklemi, Gerilim-Akim Egrisi)

Diyodun Algak Frekans Esdegeri

Diyotta Jonksiyon ve Diflizyon Kapasitesi

Laboratuar ve Uygulama

Bipolar Jonksiyon Transistér, Kutuplanisi ve Galismasi, Ebers-Moll Denklemleri

Bipolar Jonksiyon Transistériin Kuvvetlendirici Olarak Kullanilmast ve Yiiksek Frekans Esdegeri
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Laboratuar ve Uygulama
10 Jonksiyonlu Alan Etkili Transistérler, MOS Transistérler ve Akim-Gerilim lligkileri
11 SCR ve Dort Bolgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT ler

12 Laboratuar ve Uygulama
13 Bagil Duyarlhk

14 Tranzistorlerde Isil Kararlilik

Ders Notu <p>Duran Leblebici, &quot;Elektronik Elemanlari&quot;, Se&ccedil; Yayinlari, 2007</p>
M.Sait Tiirkoz,'Elektronik”, Birsen Yayinevi, 2009

Ders Kaynaklar

Asii Gibidir

Veysel AY

Fakilte Sekreteri
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mihendislik disiplinine 6zgii konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamali X
bilgileri, karmasik muhendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
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Yariyil Galigmalan

Katki Orami
1. Ara Sinav 40
1. Kisa Sinav 10
2. Kisa Sinav 10
1. Odev 10
1. Performans Gérevi (Laboratuvar) 10
2. Performans Gorevi (Laboratuvar) 10
3. Performans Gérevi (Laboratuvar) 10
Toplam 100
1. Yil iginin Basariya 55
1. Final 45
1. Is Saghgi ve Givenligi 0
Toplam 100
Ders Siiresi (Sinav haftasi dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sinif Disi Ders Galisma Siiresi(On galigma, pekistirme) 16 2 32
Ara Sinav 1 4
Kisa Sinav 2 3
Odev 2 2
Performans Gorevi (Laboratuvar) 3 9 27
Final 1 4 4
Toplam Is Yiikii 173

Egitim Bilgi Sistemi

Karmasik mihendislik problemlerini saptama, tanimlama, formiile etme ve ¢dzme becerisi; bu amagla uygun analiz ve modelleme
ydntemlerini segme ve uygulama becerisi.

Karmagik bir sistemi, siireci, cihazi veya tiriini gergekgi kisitlar ve kosullar altinda, belirli gereksinimleri karsilayacak sekilde tasarlama
becerisi; bu amagla modern tasarim yéntemlerini uygulama becerisi.

Miihendislik uygulamalarinda karsilagilan karmasik problemlerin analizi ve ¢éziimii igin gerekli olan modern teknik ve araglar gelistirme,
segme ve kullanma becerisi; biligim teknolojilerini etkin bir sekilde kullanma becerisi.

Karmagik miihendislik problemlerinin veya disipline 6zgli arastirma konularninin incelenmesi igin deney tasarlama, deney yapma, veri
toplama, sonuglari analiz etme ve yorumlama becerisi.

Disiplin i¢i ve gok disiplinli takimlarda etkin bigimde calisabilme becerisi; bireysel galisma becerisi.

Tirkge s6zli ve yazil etkin iletisim kurma becerisi; en az bir yabanci dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazili raporlarn anlama, tasanm ve
tretim raporlan hazirlayabilme, etkin sunum yapabilme, agik ve anlasilir talimat verme ve alma becerisi.

Yagam boyu 6grenmenin gerekliligi bilinci; bilgiye erigsebilme, bilim ve teknolojideki gelismeleri izleme ve kendini siirekli yenileme
becerisi.

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; miihendislik uygulamalarinda kullanilan standartlar hakkinda bilgi.

Proje yonetimi, risk yonetimi ve degisiklik yénetimi gibi, is hayatindaki uygulamalar hakkinda bilgi; girisimcilik, yenilikgilik hakkinda
farkindalik; stirduriilebilir kalkinma hakkinda bilgi.

Miihendislik uygulamalarinin evrensel ve toplumsal boyutlarda saglik, cevre ve giivenlik iizerindeki etkileri ve c¢agin mihendislik alanina
yansiyan soruntari hakkinda bilgi; miihendislik ¢oziimlerinin hukuksal sonuglarn konusunda farkindalik.

Toplam is Yiikii / 25 (Saat)
Dersin AKTS Kredisi

Asl Gibidir
Veysel AY
Fakulte Sekreteri
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